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PRODUCAO E CARACTERIZACAO DE FILMES DE Cu2SnSs (CTS)
DEPOSITADOS POR SPRAY-PIROLISE
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Na busca por energia limpa, diversas tecnologias tém-se destacado, uma delas é a célula solar,
que converte a energia que vem do sol em energia elétrica. Essas células podem ser
produzidas a partir da tecnologia de filmes. Nos Ultimos anos, os materiais ternarios de metais
calcogenetos se mostraram como potenciais candidatos para a aplicacdo em camada
absorvedora das células devido a sua energia de gap e grande coeficiente de absorcéao.
Ultimamente, o quaternario Cu2ZnSnSs (CZTS) tem atraido atencdo devido a sua nao
toxicidade e por possuir elementos abundantes, entretanto é dificil de obter esse material. Por
outro lado, o composto ternario consistindo de elementos abundantes como Cu2SnSs3 (CTS),
pode ser depositado mais facilmente do que o CZTS quaternario e suas propriedades para
aplicacoes fotovoltaicas devem ser investigadas. No presente trabalho, foram produzidos filmes
de sulfeto de cobre e estanho (CTS) pela técnica spray-pirélise automatizado, em substratos de
vidro visando a aplicacdo como camada absorvedora em célula solar. Foram investigados os
efeitos dos parametros de deposicdo, como temperatura de substrato (300, 350 e 400°C),
tempo (3, 5 e 10 min) e fluxo (0,5, 1,0 e 1,5 mL/min). Como depositado, o filme foi caracterizado
morfologica, oOtica e eletricamente. A analise morfoldgica foi realizada por microscopia confocal
visando avaliar a morfologia da superficie, aderéncia, porosidade, presenca de defeitos,
impurezas e possiveis heterogeneidades dos filmes ocorridas durante o processo de deposicao.
A avaliacdo dtica foi realizada pela espectrofotometria onde foram obtidos o coeficiente de
absorcdo e o gap Otico. A caracterizacdo elétrica foi realizada pelo método dos dois contatos
coplanares, visando obter a energia de ativacao, resistividade e condutividade elétrica do filme.
Os filmes obtidos foram densos, sem trincas e com boa aderéncia com o substrato. A avaliacao
Otica dos filmes mostrou que o gap variou entre 1,45 a 2,05 eV e o coeficiente de absor¢éo
apresentou ordem de grandeza 10° cm™. J4 a caraterizagcdo elétrica indicou que os filmes
tiveram valores de resistividade e condutividade caracteristicos de material semicondutor. As
energias de ativacéo variaram entre 0,73 e 1,33 eV, obtendo média de 0,93eV. Assim, péde-se
concluir que o filme CTS produzido por spray-pirélise automatizado possui caracteristicas
necessarias para ser utilizado como camada absorvedora de uma célula solar.

Palavras-chave: Spray-Pir6lise, Filmes finos, CTS.

Instituicdo de fomento: CAPES.

= FRUENF S

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA = . .
oa Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro Universidade Federal Fluminense



